OEM:Valvo Transistor AC128K Datasheet

Germanium PNP Transistor

AC128K

32V /1A

DATASHEET

OEM - Valvo

Source: Valvo Datenbuch Dioden und Transistoren 1969-70

Datasheet Rev. 1.0 — 07/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor AC128K Datasheet

AC 128

GERMANIUM = p-n-p - TRANSISTOR

flir Endatufen,
als Transistorpaar fUr Gegentakt-B-Scehal tungen,
in Yerbindung mit AC 127 als kemplementMres Paar
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Farbpunkt: Kellektorseite
£ max. 15
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Der Transister AC 128 ist
such in Kihlklotz mon=- AC_128 K
tiert unter der Bezeich- - max 15,7 iy N 3B
nung AC 128 K lieferhar. C - Ak . -
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Kurzdaten:
Kol lektor=Sperrspannung ~Upp o = max, 32V
Kollektor-Emitter-Sperrapannung “Upp g = max, 32V
Eollektorstrom, Scheitelwert =lp y = max. 2 A
Gesamtverlustleistung bei by = 48 . Piot = max, 155 aW
8 - u -
bei G 60 " C Pl.n-l mAX, 100 =W
Sperrschichttemperatur by = max, O0 °C
Gleichstromversillrkung bei U“ = 0, ]I_. = 300 mA B - 80
bei Uy = 0, Tp = 1A B - B0
Transit=Frequenz bei 'UCI -2V, TE = 10 mA l']r - 1,5 MHz

Transistorpaar

Das Verhlltnis der Gleichstromverstirkungen B beider Transistoren bei
[E = 50 mA mowie bei IE = 300 mA ist 1,1.

KomplementMres Transistorpaar AC 127 ACI2H

Das Verhliltnis der Gleichstromverstirkungen B bheider Transistoren bei
Ig = 300 ma iwt 1,1,
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AC 128

solute Grenzw : (pulrig bis 5y o)

Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0:
Kollektor-Emitter-Sperrapannung bei Tgp s 500 @:
Emitter-Sperrapannung bei I, = 0:

Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstirom, Scheitelwert:

Basisstrom:
Gesamiverlustleis tung:

Sperrschichttemperatur:
Lage rungs temperatur:

L] w &

Wirmewiderstand zwischen Sperrachicht und Gehlius

[

Wirmewiderstiand zwischen Sperrschicht und UVmgebung

"H':l (] = EAK.

-ufE R = BAX.

'I'IEI- o ® Bmax,

-Ic AV = mAX,

'[C § = max.

-Ig = max.
Piet = max.
QJ = mAX.
bg = min.
L = AKX

Rep g = 0,04

ohne Kihlschelle: Ry p 50,20
mit Kihlschelle 36 227: Ryy v+ 0,14
mit Kihlschelle 56 227 und Kihlfliche 12,5 cm®: Ry y =+ 0,08
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') vel. Grenzkurve —Upp g = f (Zgp) fur dl /dUcp < 400 .8

2) Integrationszeit t = max, 20 ms

av

a2
a2
10

')

40

90 °c 3)
-55 o
100 *c

grd/av 4)
grd/mW
grd/m
grd/mf

ﬂ} Kurzzeitige Uberschreitungen bis &5 = max. 100 %¢, jedoch micht als Betriebs-

werl, aind zugelassen.
1) Bei AC 128 K ist Ry, o 5 0,045 grd/ud,
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Eennwerte: (bei 8p = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)
Eollektor-Reststrom

bei ~Upg = 10 ¥V, Ig = 0: -Igs o H 10
Emitter-Reatstrom

bei Ugg = 5V, Ig = 0, b; = 78 °C; =Igs o H 500
Eollekt or=Dureéhbruchspannung

bei =Ip = 0,2 mA, Ig = 0: Ugr) cB o © a2 v
Emitter-Durchbruchs pannung

bei -Ip = 0,2 mA, Iy = O: Upg) B 0 * 0 v
Inlllﬂir—hitt!r—hltlpﬂllll

bei -Ip = 1 A “Uek sat $ ol v
Basisspannung

bei Ugg = 0, Iy = 50 mA: = - s 300  wv

bei Ugy = 0, Ip = 300 mA: Ty $ 450 v
Gleichstromverstirkung

bei Ugg = 0, Ig = 50 mA: B = 90 (55...175)

bei Ugy = 0, Ip = 300 mA: B = 90 (80...175)

bei Ugg = 0, Ip = 1 A: B = B0 (45,..185)
Stromverstlrkungs-Verhkl tnis v

=1 =B00mA
bei Upyy = 10V, Ry = 16 Q: -L-F-_F_} - 0,8 (2 0,5)
Vi max

Transit-Frequens

bei Uy = 2V, Ip = 10 mA: £y - 1,5 (& 1,0) MHa
Grenzfrequenz (Emitterschaltung)

bei ~Upy = 2V, Ip = 10 mA: 1y = 15 (2 10)  kHe
Basisbahnwiderstand

bei -'Um =5 Y, 1! = 1 mA: Tt - a8 a
Eollektorkapazitit

bei -l]c. = 5V, I! = D: E: - 100 pF

l} filr die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Eennlinienpunkt
-:c - l.'l. ‘.. '“[.‘E =1V "ht
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AC 128
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AC 128 — —

8
3
L H
Saas J'. ! oy -
H 0 33 ‘]"-q'-.ﬁF
gg E > ZL{ 3 .
H E 3 B
s ARSI N
M~ =¥ .
gééc..a ..:".dg 4 2
1= Al SEEL L o &
HHEHSS
o g = } - w ~ o4 ﬂﬂ
g
£
& [ 4
28 Phes 8
$é TN
P -

TIIIITI LI
Mittelwert
Streuwerte

1
: /
/
L00

1200
Ie
(ma)
1000
800
600
400
200
0

Datasheet Rev. 1.0 — 07/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor AC128K Datasheet

— AC 128

B ¥
150
= ‘Fb-'th
. —boreI0Y, 5]
% Aoep
100 ==
= =V
50
% 10 20 300 W0 a0
L o s B i B B B A0 A5 R B B B8 8 A L 1
Uoe o unterer Streuwert der Spannung =Ug ofiir dlo/dl.¢ : 400uS.
t';ll Thermische Stabilitdt mul) gewdhrieistet sein.
0}
S
=
o s
— J- b~
= el
%l---.. " i il ilili l..iiij. i i I.ii..linllll jlhﬁl m

Datasheet Rev. 1.0 — 07/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor AC128K Datasheet

AC 128

: -Upg =10V *
. - -Upgs32V
(pA)E E
1000}
: » ;
- e | | E
- ﬂ"'-*-. a r 1A E
3 SNy 3
m: ! 4"1'## Fi
- -.
y il
- b {#’ ]
‘né-lf
'm &0 60 80 9, c) 100

Datasheet Rev. 1.0 — 07/20 — data without warranty / liability



